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摘要(译)

本发明提供一种互补TFT器件的制造方法。互补TFT器件的制造方法使用
溶液法连续形成金属氧化物半导体TFT和有机半导体TFT;金属氧化物半
导体TFT和有机半导体TFT电连接，金属氧化物半导体TFT和有机半导体
TFT中的一个是N型沟道TFT，另一个是P型沟道TFT。该方法可以减少
真空装置和高温设备的使用，探索解决方法的优点，实现大面积，低成
本，降低生产成本，提高产品竞争力。本发明还提供一种OLED显示面板
的制造方法，能够降低生产成本，提高产品竞争力。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6d8b09f1-fa8c-44b4-acff-9c3c9d069f49
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063685399/publication/US2018294314A1?q=US2018294314A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180294314%22.PGNR.&OS=DN/20180294314&RS=DN/20180294314

